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(57) Abstract: The invention relates to a selective covering, which covers the terminal contact surfaces (3, 4) and bonding wires 
^£ (5) with a casting compound (8) and which leaves active areas exposed, particularly a contact area (6) for a finger in a fingerprint 

O sensor. To this end, the chip surface is selectively adapted by the provision of a varying roughness or coating and/or the viscosity of 
t the casting compound is modified by irradiating the same. 
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vor Abiauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden Zur Erklprung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
Frist; Verdjjentlichung wird wiederholt, falls Anderungen Abkurzuhgen wird auf die Erfddrungen ("Guidance Notes on 
eintreffen Codes and A bbrexiations ") am A nfang jeder regularen A usgabe 
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine selektive Umhiillung hergestellt, die die Anschlusskontaktflachen (3, 4) und Bonddrahte (5) 
mit einer Vcrgussmasse (8) bcdcckt und aktivc Bereiche, insbcsondere eine Auflageflache (6) fur einen Finger bei eincm Finger- 
abdrucksensor frei iasst, indem die Chipoberflache selektiv durch unterschiedliche Rauhigkeit oder Beschichtung angepasst wird 
und/oder durch eine Bestrahlung der Vergussmasse deren Viskositat verandert wird. 
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Frist; Verojfentlichung wird wie der holt, falls Anderungen Abkiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
eimrejfon Codes and Abbreviations ") am Anfang jeder reguioren Ausgabe 

der PCT-Gazette verwiesen. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine selective Umhullung hergestellu die die Anschlusskontaktflachen (3, 4) und Bonddrahte (5) 
mit eincr Vergussmasse (8) bcdeckt und aktive Bcrcichc, insbcsondere einc Auflageflache (6) fur einen Finger bei eincm Finger- 
abdrucksensor frei lasst, indem die Chipoberflache selekiiv durch unterschiedliche Rauhigkeit oder Beschichtung angepasst wird 
und/oder durch eine Bestrahlung der Vergussmasse deren Viskositat verandert wird. 
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PCT 

INTER NATION ALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmeiders Oder Anwaits 

P2001.0132WO 


WEITERES 8l9he Mitte ' lun 9 uD © r d,e Ubermittiung des international 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/\$A/22Q) sowie. soweit 
VORGEHEN zutreffend, nacnetehenoer Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 02/00714 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/MonatAJahr) 

27/02/2002 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (TagfMcnai/jahr) 

27/02/2001 


Anmeider 

INFINEON TECHNOLOGIES AG 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurd© von der Internationaien Recherche nbehorde ersteM und wlrd dem Anmeider gemSA 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationaien Buro Obermitteit. 

Dleser Internationale Recherchenbericht umfaGt Insgasamt _3 Blatter. 

\T\ DartJber hinaus liegt ihm (eweiis eine Kople der in diesem Berlcht genannten unteriagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundiage des Berichtg 

a. Hinsicmilch der Sprache ist die international Recherche auf der Grundiage der internationaien Anmeidung In der Sprache 
durchgefUhrt worden, in der sle elngereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st. 

[ | Die Internationale Recherche 1st auf der Grundiage einer bet der Behorde etngerelchten Ober setzung der internationaien 
Anmeidung (Regel 23,1 b)) durchgefUhn wo rden. 

b. Hinslcntlich der in der internationaien Anmeidung offenbarten Nucleotide und/oder AmlnosSuresequenz ist die internationals 
Recherche auf der Grundiage des Sequenzprotokolts durchgefUhrt woroen, das 

[ I in der Internationaien Anmeidung in Schrltiicher Form enthaiten ist 

| | zusammen mit der internationaien Anmeidung in computenesbarer Form elngereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtragiich In schriftiicher Form eingereiCM worden ist. 

l~) be) der Beh6rde nachtragiich in computenesbarer Form elngereicht worden Ist. 

[ | Die Erkiarung, daB das nachtragiich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoli nicnt Ober den Offenbarungsgehart der 
internationaien Anmeidung im Anmeidezeitpunkt hinau&geht. wurde vorgeiegt. 

n Die Erkiarung, da(3 die In computenesbarer Form erfafBten informationen dem schriftfiehen SeQuenzprotokoli entsprechen, 
wurde vorgeiegt. 

2 - O Bestimmte AnsprOche haben slch sis nichl recherchierbar erwlesen (siehe Feld I). 
3> O Mangelnde EinheJtlfchkett der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hlnsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

fT] wird der vom Anmeider eingereichte Worttaut genehmigt 
r] wurde der Wortlautvon der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. HlnsJchtlich der Zusammentassung 

[Yj wird der vom Anmeider eingereichte Worttaut genehmigt 

□ wurde der Wortiaut nach Rege! 38 -2b) in der in Feld ill angegebenen Passu ng von der Behorde festgesetzt. Der 
Anmeider kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Ab sen dung dieses internationaien 
Recherchenbericnts eine Steiiungnahme voriegen. 

6. Foigende Abblldung der Zelchnungen Ist mil der Zu&ammenfas&ung zu veroffentlichen: Abb. Nr, L 



IX] wie vom Anmeider vorgeschiagen Q keinederAbb. 

| | wen der Anmeider selbst keine Abbiidung vorgeschiagen hat. 
I ) weil diese Abblldung die Erfindung besser kenn2etchneL 
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□ 



Well ere Verofteniiichungen slnd der Fortset2ung von FeW C 2u 
enmehmen 
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Siene Anhang Patenrtamllle 



• Sesondere Kaiegorien von angegebenen VerOffenilichungen 

•A' VerofteniBchung. die den aiigememen Stand der Technlk detinieri. 
aber nicm ais besonders bedeuisam anzusehen isl 

'£* aneres Dokumem, das jedoeh erst am oder nach oem Internationale ft 
Anmeidodaium veroffenliicrit worden tsi 

*L* VerOffenirchung, die geeignet 1st, einen Prior»atsan3pruch Jwelfoiheft er- 
scheinen 2u tassen. ooer durch die das vefoffemtichungsdatum elner 
anderen frn Recherchenbericm gonanmen Veroffentiicnung beiegi werden 
soli Oder die aus clnem anderen besonderen Grund angegeben isi (w»e 
ausgefurwi) 

•O* Verofrenfficnung. ate sicn auf elne mOnoiiene Offenbarung. 

elne Benuitung. eine Ausstellung Oder anoere MaBnahmen bezlehl 
•P* Veroftentilchung. die vor dem InternaUonalen AnmeWGdaium, eber nach 

dem beanspruchten Pnortiatsaalum veroftentiicM worden 1st 



*T* Spatere Verortenuicnung. die nacti dem iniemafionaton Anmeidedalum 
oder dem Prlortratsdalum vGrOffentlichi wordon 1st und mil der 
Anmetdung nicM kOlH0K?n, aondern nur zum Versl&ndnte oes der 
Erfindung zug/undetiegenoon Pflnzlps oder dor Ihr 2ugrunoe»ogenden 
Tneoiie angegeben isf 

•X* Veroftenttjchtmg von besondenar Bedeutung: die beansprochte Ertindung 
kann atom aufgrund dteser Verfiffeni/ienung niohi ate neu oderauf 
emnderfectierTatigkeii oeruhend betracrilel werden 

■V Verdffenilichung von besonderer Bedeuiung: die boanspruchie ErTintiung 
kann nichl ate auf erfinderfecner TaTigkeil beruneno betrech rei 
werden. wenn die Verottentlichung mH einer oder menreren anderen 
verorremtichungeft cfiesor Kateaorie in Verbindung gebracnt wtrC und 
dlese Verbindung fttr einen Fachmann naheiiegend ist 
VerofTentHchung, die MitgHed derseiben Paienttamliie isi 
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